Mikrowellen-Schottky-Dioden BAT 14...

Die Mikrowellen-Schottky-Dioden Serie BAT 14 . . . ist besonders geeignet fiir den Einsatz im
Mischer- und Detektor-Anwendungen bis 40 GHz.

Die Rauschzahl liegt bei typisch 5,3 dB im X-Band. Die Dioden haben eine TiPtAu-
Metallisierung und werden mit modernsten Herstelitechnologie unter Verwendung von
lonenétzverfahren, Dickglaspassivierung (zur Verringerung der Streukapazitit), groBfliachi-
gen Metallkontakten auf dem Chip, sowie induktivitdtsarmer Bandkontaktierung gefertigt.
Diese Schottkydioden kénnen in verschiedenen Geh&dusen oder auch als Chip geliefert
werden.

Lieferiibersicht:

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
BAT14-010 Q62702-D1001 BAT14-070 Q62702-D1037
BAT14-011 Q62702-D1002 BAT14-071 Q62702-D1038
BAT14-013 Q62702-D1004 BAT14-073 Q62702-D1040
BAT14-014 Q62702-D1005 BAT14-074 Q62702-D1041
BAT14-016 Q62702-D1007 BAT14-080 Q62702-D1042
BAT14-020 Q62702-D1008 BAT14-081 Q62702-D1043
BAT14-021 Q62702-D1009 BAT14-083 Q62702-D1045
BAT14-022 Q62702-D1010 BAT14-084 Q62702-D1046
BAT14-023 Q62702-D1011 BAT14-090 Q62702-D1047
BAT14-024 Q62702-D1012 BAT14-091 Q62702-D1048
BAT14-026 Q62702-D1014 BAT14-093 Q62702-D1050
BAT14-030 Q62702-D1015 BAT14-094 Q62702-D1051
BAT14-031 Q62702-D1016 BAT14-097 Q62702-D1067
BAT14-033 Q62702-D1018 BAT14-100 Q62702-D1052
BAT14-034 Q62702-D1019 BAT14-101 Q62702-D1053
BAT14-036 Q62702-D1021 BAT14-103 Q62702-D1055
BAT14-037 Q62702-D1114 BAT14-104 Q62702-D1056
BAT14-038 Q62702-D1101 BAT14-110 Q62702-D1057
BAT14-039 Q62702-D1102 BAT14-111 Q62702-D1058
BAT14-040 Q62702-D1022 BAT14-113 Q62702-D1060
BAT14-041 Q62702-D1023 BAT14-114 Q62702-D1061
BAT14-043 Q62702-D1025 BAT14-120 Q62702-D1062
BAT14-044 Q62702-D1026 BAT14-121 Q62702-D1063
BAT14-050 Q62702-D1027 BAT14-123 Q62702-D1065
BAT14-051 Q62702-D1028 BAT14-124 Q62702-D1066
BAT14-053 Q62702-D1030

BAT14-054 Q62702-D1031

BAT14-060 Q62702-D1032

BAT14-061 Q62702-D1033

BAT14-063 Q62702-D1035

BAT14-064 Q62702-D1036
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BAT14...

Mikrowellen-Schottky-Dioden BAT 14. ..
. I = f(Ug) DurchlaBstrom /; = f(Ug)
Grenzdaten (T, = 25°C) |BAT14. .. | ';:':h:::,:x';,fco = 014 pF Ty = Parameter; Cy = 0,25 pF
Sperrspannung Ur 2 \% mA
DurchlaBstrom I 100 mA mA e
Sperrschichttemperatur T; —55 bis 160 °C 0 == > =
Lagertemperatur Ts —55 bis 175 °C i
Gesamtverlustleistung Py 200 mw It g
T 10’ T 10
7
Kenndaten (7, = 25°C) f 1
Frequenzband Einseitenbandrauschzahl Sperrschichtkapazitat DurchlaR- 0 / /
(bei ZF-Rauschzahl = 1,5dB| (U=0V; f= 1 MHz) | Widerstand 10° 10 7f
Po = +3 dBm) Up=Ue  _ A Jif=100°C i
L-LY F J1T~75°C 100°C
. 172 [t—50° =75 °C
max. 1 min, max. (f\25°c 50 oC
{GH2) F (dB) bei f(GHz2) G (pF) C (pF) Re (Q) 10" i 10" HHT=15 °C
55 4 0,15 0,35 3 1 Hi
S (2 bis 4) 6 4 0,15 0,35 35 /,' 11
6,5 4 0,15 0,35 4 / I B I
5,5 7 0,10 0,25 35 o 0 0V o 05 10V
C (4 bis 8) 6 7 0,10 0,25 4 ' v ' — =Us
6,5 7 0,10 0,25 45 F
5,5 L] 0,08 0,18 4
X (8,2 bis 12,4) 6 1" 0,08 0,18 4,5 typ. Einseitenbandrauschen F = f{F,,)
6,5 11 0,08 0,18 : 5 far = 7 GHz; £ = 30 MHz bei
(ZF = Rauschzahl = 1,5 dB; Pg = +3 dBm)
K, (12,4 bis 18) | 6 16 0,06 0,12 5 4B
6,5 16 0,06 0,12 6 10
K, (26,5 bis 40) 36 0,05 0,10 8 5
Y I = 10 mA F
L = 50 mA T 8
A\
N
6 \\
\ ]
5
A
3
2
1
0
2 A 0 1 2 3 4 S5dBm
— R,

m
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Mikrowellen-Schottky-Dioden BAT14...
Auswalhlliste
Frequenzband Rauschzahl| Typ
(GHz) dB Bild 103 Bild 120 Bild 122

=55 BAT14-010 BAT14-011 BAT14-013
S (2 bis 4) =6 BAT14-020 BAT14-021 BAT14-023

=65 BAT14-030 BAT14-031 BAT14-033

=55 BAT14-040 BAT14-041 BAT14-043
C (4 bis 8) =6 BAT14-050 BAT14-051 BAT14-053

=65 BAT14-060 BAT14-061 BAT14-063

=55 BAT14-070 BAT14-071 BAT14-073
X (8.2 bis 12.4) =6 BAT14-080 BAT14-081 BAT14-083

=65 BAT14-090 BAT14-091 BAT14-093
Ky (12.4 bis 18) =6 BAT14-100 BAT14-101 BAT14-103

=65 BAT14-110 BAT14-111 BAT14-113
K, (26.5 bis 40) =9 BAT14-120 BAT14-121 BAT14-123

15401 150
. - P I S r<—
__l-o008+002 =) - +§_
9* _fe
—(), 352001 je— 5’4_0'3 -]
MaRBe in mm Warmesenke
Bild 103 Bild 120 Bild 122
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BAT 14.

Auswabhlliste Fortsetzung

Frequenzband Rauschzahl Typ
(GHz) dB Bild 123 Bild 7

=55 BAT14-014 BAT14-016
S (2 bis 4) =6 BAT14-024 BAT14-026

=65 BAT14-034 BAT14-036

=55 BAT14-044 -
C (4 bis 8) =6 BAT14-054 -

=65 BAT14-064 -

=55 BAT14-074 -
X (8.2 bis 12.4) =6 BAT14-084 -

=65 BAT14-094 -
Ky (12.4 bis 18) =6 BAT14-104 -

=65 BAT14-114 -
K, (26.5 bis 40) =9 BAT14-124 -

) 4
P, PR @E 7if_
0,06 dick 3l Kathode 9041
— T 4
~— 10min \ [—zs,z. —ely3pke— 254 J
Wdr mesenke 93

Mafe in mm Bild 123 Gewicht etwa 0,03 g Bild 7 Gewichtetwa 0,18 g
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Mikrowellen-Schottky-Dioden

BAT 14-037

BAT 14-037 ist eine Silizium-Schottkydiode im Kunststoffgehause (SOD-23). Diese Diode ist
besonders geeignet in Schichtschaltungen als Mischdiode bis 5 GHz.

Typ | Bestelinummer

BAT 14-037 | Q 62702-D 1114

Grenzdaten
Sperrspannung
Durchla3strom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Gesamtverlustleistung

Dynamische Kenndaten (T, = 25°C)

Rauschzahl (f = 3 GHz)
Sperrschichtkapazitat (0 V)
Serienwiderstand
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Kathode
—wJ26minje— 74 o~ \
Spid
=T
IR
e
e 1300 l
Gewicht etwa 0,1 g MaBe in mm
2,5 \
50 mA
150 °C
—55 bis 125 °C
150 mwW
typ. | max.
9 dB
03 0,35 pF
4 5 Q

BAT 14-038

BAT 14-038 ist eine Silizium-Schottkydiode im Kunststoffgehduse 23A3 DIN 41869 (TO-236).
Diese Diode ist besonders geeignet als Mischdiode bis 4 GHz in Schichtschaltungen.

Typ | Bestellnummer

BAT 14-038 | Q 62702-D 1101

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaRstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Warmewiderstand

zwischen Sperrschicht und Umgebung,

(Diode auf Keramiksubstrat
7mm X 5mm X 0,56 mm

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Sperrstrom

bei Uy = 1,6V;

bei U, = 1,6V; Ty = 60°C
Durchbruchspannung

bei I = 10 pA
DurchlaBspannung

bei I = 10 mA;

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Kleinsignalkapazitét
bei Ug = 0; f= 1 MHz
Rauschzahl')

f = 900 MHz
Serienwiderstand?)

') bei 2 mA DurchlaBstrom und ZF-Rauschzahl 1,5 dB bei 35 MHz

Ur (20 mA) = Uy (10 mA)
) Re = 10 mA

1400512005
.
A Eg | AL i ]
to 5§
| LY
I
)
042003
r—3.g5*
MaBe in mm
Urm 2
Iem 20
Tj 150
Ts —55 bis 120
Ry =620
Ig =0,25
Iq =1,25
Ugg =2
Ue =600
C =0,6
F =7
Re 4

01 £0015

mA
°C
°C

K/W

pA

mV

pF

dB
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Mikrowellen-Schottky-Dioden BAT 14-039 BAT 14-097

BAT 14—039'ist ein_e Silizium-Doppelschottky-Diode im Kunststoffgehduse 23A3 DIN 41869 BAT 14-097 ist eine Silizium-Schottkydiode fir den Einsatz im Mikrowellenbereich, beson-
(TO-236). Diese Diode ist besonders geeignet als Mischdiode bis 2 GHz in Schichtschal- ders geeignet fiir Alarmmodule im X-Bandbereich (8-12,4 GHz}. Die Patronenfassung ist
tungen. speziell fir den Einsatz in Hohlleitermischern geeignet. Ein dazu passender Adapter

(Q 62901-B6) erleichtert den Einsatz und ist getrennt zu bestellen.

140,051+0,05

-
K *I‘ ; 010015
! K1[§]‘ i K[ # }
j .

Typ | Stempel | Bestellnummer
A
A BAT 14-097 1 14-097 Q 62702-D 1067
YRy Adapter - Q 62901-B6
Typ | Bestellnummer K, ¢_3' . . »
<015
BAT 14-039 | Q 62702-D 1102 Make in mm
Adapter
farbpunkt 05" 04 04
S ? — ——‘ arhode
perrspannung Urm 2 v m ' 18
DurchlaBstrom Iewm 20 mA = 3?,{] ]
Sperrschichttemperatur T, 150 °C g <
Lagertemperatur Ts —55 bis 120 °C ‘ it
e 4, 7207 6,365_q e L?,Smo»é

Warmewiderstand

zwischen Sperrschicht und Umgebung, e 19,5204
(Diode auf Keramiksubstrat
7mm X 5 mm X 0,56 mm) Riuu =620 K/W Gewicht etwa 1,3g MaBe in mm Gewicht etwa 1g

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Sperrstrom
bei Uy = 1,5V; Iy =0,25 iy Grenzdaten
bei Uy = 1,5 V; Ty = 60°C I =1,25 A DurchlaBstrom Iem 50 mA
Durchbruchspannung Sperrschichttemperatur T; 150 °C
bei Iy = 10 pA Ugn z2 v Lagertemperatur T, —55 bis 175 °C
Du‘rchIaBspannung Verlustleistung Peot 50 mw
bei Ir = 10 mA; Uk =600 mV
:Dc;lrchlzla)B;pannungsdifferenz Statische Kenndaten (7, = 25°C)
y2u
bei I =z1 mA und T; = 0 bis 60°C AUk =10 mV Durchbruchspannung (I; = 10 pA) Ur 2 (typ. 3) \'
DurchlaBspannung (I = 10 mA) Uk 0,6 v
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C) » (Ir = 50 mA) Urp = Ups Ur, 0,85 v
I s Tangentieller DurchlaBwiderstand Rz = ———— 6 (max. 7) Q
Kleinsignalkapazitat v Irz = Iy
bei Us = 0; f =1 MHz C =1 pF
?ausgchzahl’) Dynamische Kenndaten (T, = 25°C)
= 900 MHz F =7 dB Rauschzah!
Serienwiderstand?) Re 4 Q (Einseitenband; ZF Rauschzahi 1,5 dB) F 6,5 dB
') bei 2 mA | i
2: . I (Dz:r:'vll\a)ﬂ—swuj?:ou;i)ﬁ Rauschzahl 1,5 dB bei 35 MHz , Zuve'rlﬁssigkeitsma&nahmen
10mA Temperaturlagerung 175°C t 48 h
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